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ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES LL Lll_J
Tipo de laser Matriz de diodos AlGaAs QCW <

Potencia maxima laser 2.500 W pico
Consumo del equipo| 900 W/ Hora

Longitud de onda 808nm nominal
Fluencia Hasta 100J/cm?
Duracion del pulso Ultra cortos, de 5 a 400 mS

Tasa de repeticion 1 al0Hz /Modo SFS:5a 12 Hz
Temperatura de punterakn circuito cerrado mediante peltier
Hasta -5°C. E ciencia mejorada para modo rafaga

Tamafio del spot 10 x 10 mm square FLAT-top, sin solapamiento
Clasi cacion laser 4 segun EN 60825-1
Gafas protectoras 790 a 830nm , densidad 6ptica > 5
Unidad de laser Dimensiones: 44 x 46 x 33 cm / Peso: 31.5 Kg
Condiciones ambientale$5°-28° C / 0 - 90% humedad / 90-110 kPa
\_ Refrigeracion Activo agua/gas mediante sistema inverter dey tima generacid

MODOS DE DISPARO ATENEA COMPACT

1 Hz | 6 hasta 50 J/¢m?2 1Hz | 14 hasta 60 Jfcm?
2Hz |6 hasta 40 Igm¥ODO | 5 Hz | 14 hasta 60 JJems
MODO AUTO 3 Hz | 6 hasta 40 J/gm? 3Hz | 14 hasta 40 JJcm?

Pulso de duracign4 Hz | 6 hasta 30 J/¢im2

variable entre 5y 5 14, | 6 hasta 16 J/gm?
25 ms (duraciénf= h e
uencia /2) y 6 Hz | 6 hasta 14 J/gm

potencia maxim@ y7 Hz | 6 hasta 12 J/gm?

potencia variable”g -6 hasta 10 J/ :mﬁﬂo%Dn% 1 Hz | 22 hasta 100 J/cm?
9 Hz | 6 hasta 8 J/cqp?

10 Hz| 6 J/icm?
1 Hz |14 hasta 60 Jlgm?2
MODO 30 ms 2 Hz |14 hasta 60 J/gm?2

Pulso Unico de 3( —

duracion y poten a3 HZ |14 hasta 40 JfEm opo |52 10 b hasta 15 J/gm?
variable. 4Hz |14 hasta 30 JEMéEg |5 a 11 HH hasta 11 J/igm?
\_ 5Hz |14 hasta 24 Jjpm? 5 a12 H& hasta 10J/cpn?

EQUIPO FABRICADO EN ESPANA

*IDROM LT. S.L. pone a su disposicion la posibilidad de contrastar en fabrica la documentacion técnica
aportada con el equipo ATENEA COMPACT”, mediante los sistemas de medida oficialmente homologados.
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Atenea Compact. Tecnologia desarrollada y fabricada integramente en Espafia por Idrom LT. S.L.



